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Silizium-Gleichrichterdioden
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> : Angrffifische ¢ Enprefkraf?
{innen @ ges Enprefstempel
13 mm)
Bervgzpunit  Mestung
#1728 tass der Gehousetemperatur
. itay |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
SY 170 sY 172
GRENIWERTE Y m sY 172
Spemsponnung UrL 100 200 v
(beliebiger zeitlicher Verlauf)
Mittlerer DurchlaBstrom IFL 25 A
Efektiver DurchloBstrom " 9 A
Periodischer SpitzendurchlaBstrom TerL 100 A
StoBstrom Tese 250 A
Grenzstromintegral o 310 Als
| CHARAKTERISTISCHE WERTE
Spaerrstram bel URL In <8 =6 mé
l DurchloBapannung Ur =1 v
| Schleusenspannung Us ca. 0,75 v
Differentieller DurchlaBwiderstand rE co. 5 mi
Frequenzbereich f 15...1500 Hz
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Betriebstemperaturbereich =55 . ..-150 <
{Sperrschichitemperatur)
Innerer Warmewiderstond R =12 grdfW
n



Y 170 5Y 172

Y m sSY 113
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Mase ca. 10 "]
Durchmesser der Einprefibohrung 12,65 4+ 0,025 mm
{in Aluminium)
EinpreBkraft = 400 kp

Schwingungs- und StoBfestigkeit
{nach TGL 11 053, Bl 1)

KLIMATISCHE EIGENSCHAFTEN

Priifklosse
Logerungs- und Transportbedingungon

413 noch TGL 9202, BI.

noch TGL 11053, Bl 1

1

ALLGEMEINE TECHNISCHE FORDE-
RUNGEN, PRUFUNG, LIEFERUNG

nach TGL 11 053, BL 1

LOTEN AN DER DURCHFUHRUNGSELEXKTRODE

An der Durchflhrungselektrode sind als maximole Littemperotur = 270°C mit einer
moximalen L3tzeit von = 30 Sekunden zugelassen. Von der Glosdurchitthrung muB ein
Abstand von = 3 mm eingehalton werdan. Am Geh8use der Dicde sind keine LStungen

1uldssig.

Baestellbeispiel fir eine Silizium-Oleichrichterdiode mit Nennsperrpannung = 100 V und

Katode om Gehduse. SY 170
2
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